
 
ПРИКАЗ 

   № 16а                                                                     от 20 марта  2026 г. 

 

Согласно Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 № 

951 об утверждении Федеральных государственных требований к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 об утверждении Положения о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 27.12.2016г. № 1663 «Порядок 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", Письмо МИНОБРАНАУКИ от 4 

августа 2025 г. № МН-11/1560 «О стипендиальном обеспечении с 1 сентября 2025 г.» 

(Письмо № МН-11/1560), Письмо МИНОБРАНАУКИ от 17 марта 2026 г. (Письмо № МН-

11/434)  провести в ИНЭОС РАН с 06 апреля по 10 апреля 2026 года аттестацию 

аспирантов в форме учебно-научной конференции в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации аспирантов ИНЭОС РАН. 

Членам Государственной аттестационной комиссии ГАК (Приказ N4а 10.02.2026) заслушать 

не зависимо от специальностей доклады о работе за четыре года всех выпускников 

аспирантуры 2026 года и совместно с членами специализированных комиссий определить 

уровень готовности выпускников к своевременной защите. 

Заслушать на специализированных комиссиях : 

• отчеты о работе за год аспирантов 2-ого и 3-его годов обучения; 

• сообщения аспирантов приёма 2025 года о полученных экспериментальных результатах; 

• доклады выпускников ВУЗов 2026 года, поступающих в аспирантуру Института; 

• доклады участников конференции, сделанные в виде содокладов на основании 

самостоятельного литературного исследования по темам, представленным на 

конференции. 

• членами аттестационных комиссий совместно с сотрудниками Отдела ПНК оценить 

участников конференции (аспирантов и выпускников ВУЗов) по системе, разработанной 



Отделом подготовки научных кадров. Отметить наиболее яркие выступления и самых 

активных участников. 

Для проведения аттестации аспирантов создать комиссии по секциям: «Химия 

элементоорганических соединений» (ХЭОС), "Высокомолекулярные соединения" (ВМС), 

«Органическая и биоорганическая химия» (ОБОХ), "Физическая химия" (ФХ).    

Назначить председателями комиссий по аттестации аспирантов: д.х.н., г.н.с. зав. лаб. 

С.К. Моисеева (ОБОХ), д.х.н., проф., зав.лаб. Я.О. Межуева (ВМС), д.х.н., г.н.с., зав.лаб. Д.С. 

Перекалина (ХЭОС), д.х.н., в.н.с., В.В. Василевскую (ФХ). 

Назначить секретарями комиссий по аттестации аспирантов: к.х.н., н.с. Е.В. Смирнову 

(ХЭОС), к.х.н., с.н.с. Е.С. Транкину (ВМС), к.х.н., н.с. Е.В. Шевалдину (ОБОХ), к.х.н., н.с. 

В.А. Соловьёву (ФХ). 

Назначить членами комиссий по аттестации аспирантов:  

секция «Химия элементоорганических соединений» – к.х.н., с.н.с. О.И. Артюшина, 

к.х.н., с.н.с. П.С. Грибанова, к.х.н., с.н.с. П.А. Жижко, к.х.н., н.с.  Н.В. Швыдкого, д.х.н., 

с.н.с. Д.В. Муратова; 

секция "Высокомолекулярные соединения" – к.х.н., н.с.   Н.Г. Мажорову, к.х.н., с.н.с. Е.Н. 

Родловскую, к.х.н., с.н.с. К.М. Скупова, к.х.н., в.н.с. В.Е. Тихонова, к.х.н., н.с. Д.А. Мичурова; 

секция «Органическая и биоорганическая химия» д.х.н., с.н.с. О.И. Афанасьева, к.х.н., н.с. 

Р.А. Потоцкого, к.х.н., с.н.с.  А.С. Голубева, к.х.н., с.н.с., зав.лаб. А.А. Тютюнова; 

секция "Физическая химия" – к.х.н., н.с. А.А. Чамкин, к.х.н., с.н.с. С.Д. Токарева. 

Секретарям комиссий представить до 20 апреля 2026 года в Отдел подготовки 

научных кадров протоколы заседаний комиссий. Начальнику отдела ПНК к.х.н., с.н.с. Е.В. 

Леоновой подготовить итоги аттестации аспирантов к 23 апреля 2026 года. 

При аттестации руководствоваться Приложением к Приказу. 

 

Директор Института, чл.-корр. РАН                                                       А.А. Трифонов 

 

……………  Д.А. Логинов 

……………  О.А. Серенко  

…………….. О.А. Фёдорова  

..................... Е.Н. Гулакова  

 ..................... Е.В. Леонова  

...................... Н.В. Мирскова 

......................О.С. Сафонова 

.....................  В.Ю. Рыжов  

 

 

 
 

 


